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摘要(译)

一种有机发光二极管，包括具有第一相对表面和第二相对表面的基板;覆
盖第一相对表面的第一电极层;覆盖第一电极层的发光元件，该发光元件
包括空穴传输层和发光/电子传输层，其中空穴传输层和发光/电子传输层
直接彼此叠置，并且所述空穴传输层包含通过施加硅氧烷组合物以形成
膜并固化所述膜而制备的固化聚硅氧烷，其中所述硅氧烷组合物包含具
有选自咔唑基，氟烷基和五氟苯基烷基的基团的聚硅氧烷;和覆盖发光元
件的第二电极层。
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